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X BRAEA HADUE, DU BRI T4 Ta= 25°C, Ve = +15V, R = 10kQ.
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HS1V HO05 #7%l CipsENE

PEERAME R~ (Gin mm. 1 mm = 0.0394 inch)

S1E)

30

1

i
)

l B 20

I
w0 I
- @ 8 8 8 ‘t —
) | NAEZE
< £
MOLEX 4321 © f
5045-04A ®2.5 5
25 ~
40 30 8.3
22
17
10.7
©4.5 N
B EIE X
J V4
‘ ~— 3: Vout
R5.2 4: GND

DB =1k

—MnE

Fil| 1204 [
AL R
feldidn 234

R

i eyl

+0.5 mm S PRI EELTT IREIET, Vourss AR

Molex 5045-04A < R BEHER IR N100°C .

20mm x 10mm > N TIRBIERAEMBARE CHhandi/dtRnmm RIS [E)D
M ®45 mmid il JEBEHE S5 AL 1R T 5 2 58 A 7 SR i AL

1/~ M4 & JRig4T

0.9 N-m (£10%) (34 /1)

%5 0 1800 000 01043

03/21/2024 www.chipsensor.cn

ORN T IR AR, R BRI SR AR, A SR A
4/ 4



	电流传感器
	产品型号
	特性
	工业应用领域
	安全使用须知
	最大限值
	环境和产品结构特性
	绝缘特性
	电气特性
	产品外观尺寸（in mm. 1 mm = 0.0394 inch）
	机械特性
	备注


